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Zenarspannung I Uz 10,4- 114~ 125- 13.8- 153~ 168- 188- 208. V
1146 127 140 158 170 190 210 230

Zenerwiderstand rz 7 7 " 11 15 15 15 15 {1

bei einam

ko Iz 50 50 50 50 5 5 25 5 i

Tempearaturbeiwert Kpz 7 7 7 7 7 T 7 7 grd-t

der Zenersponnung - 10-4

Temperaturbeiwert Koy 20 20 20 20 20 20 20 20 grd-1

dos . 404

Zenerwidarstandes

ZULASSIGE HOCHST- UND MINDESTWERTE (ffa = 45°C)

DurchlaBstrom IFmex 250 250 250 250 250 250 250 B0 mA

Zanerstrom lZma?) B0 75 &5 60 S5 300 A5 M0 mA
lzmax® 470 &10 550 490 £50 400 370 330 mA
ltmin 10 10 10 10 10 10 10 10 mA

Sperrachicht- & 155 o

temperatus

Umgebungs: ta =35 ... +185 oC

temperatur

Warmewiderstond Rt 8 grd /W
Rih B0 grd/W

1y Ohne Kihlblech B Mit vertikalem Kihiblech




SZ 501...SZ 522

Bastellbezeichnung elner Silizium-Leistungszenerdiode mit einer Zenersponnung Uz =

B V - Silizium-Leistungszenerdiode 52 508
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Abb. 37 Reduzierung der
Verlust Jeistung
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Abb, 39
Streubereich der Temperatur-Beiwerts
Kuyz der Zenersponnung Uz in Ab.
héingigkeit von Uz bei Iz = 100 mA

Abb, 36
Mittlere Kennlinien
(fdr o = 25°C)
Abb. 38
Mittlers
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Abb, 40

Zenerwiderstond rz  (Maximale

Waerte) in Abhéingigkeit von der
Zenerspannung Uzlgal 25°C Um-
gebungstemperatur




